




































































专利名称(译) 发光器件包括有机化合物层

公开(公告)号 US8648338 公开(公告)日 2014-02-11

申请号 US13/689888 申请日 2012-11-30

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所CO.，LTD.，

当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 UDAGAWA MAKOTO
HAYAKAWA MASAHIKO
KOYAMA JUN
OSAME MITSUAKI
ANZAI AYA

发明人 UDAGAWA, MAKOTO
HAYAKAWA, MASAHIKO
KOYAMA, JUN
OSAME, MITSUAKI
ANZAI, AYA

IPC分类号 H01L51/56 H01L29/786 G09F9/30 H01L51/50 H01L27/32 H01L27/12 H05B33/00

CPC分类号 H01L27/3262 H01L27/12 H01L51/52 H01L29/78696 H01L29/78675 H01L27/1222 H01L27/124 H01L27
/3276

代理机构(译) FISH＆RICHARDSON P.C.

优先权 2001344671 2001-11-09 JP
2002010766 2002-01-18 JP
12/758862 2012-04-10 US
10/286868 2010-05-25 US

其他公开文献 US20130087775A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种TFT，其沟道长度特别长于现有沟道长度，具体地，比
现有沟道长度长几十倍至几百倍，从而允许特别是在栅极电压下转变为
导通状态。高于现有的并且驱动，并允许具有低通道电导gd。根据本发
明，不仅可以减小导通电流的简单分散，而且可以减小其归一化色散，
并且除了减少各个TFT之间的色散，OLED本身的分散和由于可以减少
OLED的劣化。
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